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摘要(译)

本发明提供一种电场发光组件及电场发光面板，可使电场发光组件的可
靠性及发光特性提高，同时可提升生产性。其系将上部电极设为由蒸镀
形成上部第一导电层(42)、缓冲层(46)，由溅镀形成上部第二导电层的叠
层构造。如上述的缓冲层(46)系介装于第一及第二导电层之间，藉此可维
持形成于上部电极(40)下层的发光组件层(30)的电子或电洞等的高电荷注
入效率，并且可防止有机材料等相对于溅镀环境的耐性低的发光组件层
(30)受到损伤，此外其覆盖性及均匀性良好，能以良好的生产性形成足够
厚的导电层。缓冲层(46)亦可设为多层构造。
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